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	课程名称：模拟电子技术
	课程类别（必修/选修）：必修
	课程英文名称：Analog Electronics Technique
	总学时/周学时/学分：56/4/3.5
	其中实验/实践学时：0
	先修课程：电路分析基础、高等数学、大学物理
	后续课程支撑：数字电子技术、微机原理与单片机技术、传感器与检测技术、过程控制及仪表
	授课时间：1-14周： 周一3-4节、周三5-6节
	授课地点：松山湖校区6B-204
	授课对象：2023自动化卓越1班
	开课学院：电信工程与智能化学院
	任课教师姓名/职称：赖颖昕/副教授
	答疑时间、地点与方式：1.每次上课的课前、课间和课后，采用一对一的问答方式；2.QQ，微信等方式在线
	课程考核方式：开卷（）闭卷（√）课程论文（）其它（）
	使用教材：《电子技术基础 模拟部分》第七版．康华光、张林主编．高等教育出版社．2021年6月第7版。
	教学参考资料：1.《模拟电子技术基础》，童诗白、华成英主编，高等教育出版社，2001，第3版；2.《
	课程简介：模拟电子技术课程是自动化专业的核心专业基础课程，其主要介绍常用半导体器件的结构、原理和特性
	课程教学目标
	支撑毕业要求指标点
	毕业要求
	目标1
	掌握模拟电子电路常用的图解分析方法和小信号模型分析方法；理解二极管、BJT、MOSFET等常用半导体
	毕业要求C1-工程知识：能够将数学、自然科学、工程基础和专业知识用于工程实践，并能解决智能制造自动化
	目标2
	能够运用半导体器件的工作原理及特性分析计算模拟单元电路的集成（模拟集成电路）、放大电路性能优化（反馈
	2.2能够运用专业基础理论，对智能制造自动化技术领域复杂工程问题的关键环节进行识别和表达。
	毕业要求C2-问题分析：能够应用数学、自然科学和工程科学的基本原理，识别、表达、并通过文献研究分析智
	目标3
	能够对模拟信号产生（如信号产生、功放、稳压）、模拟信号处理（如模拟运算、滤波、整流等）等模拟电路系统
	4.1能够利用控制理论、信号与系统、电机原理等基本理论，对智能制造自动化技术领域的复杂工程问题进行分
	毕业要求C4-研究：能够基于科学原理并采用科学方法对智能制造自动化技术领域的复杂工程问题进行研究，包
	课程绪论、半导体器件基础
	课程背景简介、半导体基本知识、半导体二极管、PN结的单向导电性、二极管及其基本电路
	重点：二极管、PN结
	难点：二极管电路极其分析
	3.4.12
	场效应管及其放大电路
	MOS场效应管的工作原理、特性及主要参数、基本共源极放大电路
	重点：MOS场效应管的工作原理与特性分析
	难点：基本共源极放大电路组成及放大信号的原理；
	4.2.1
	场效应管及其放大电路
	MOS场效应管放大电路基本分析方法：图解分析法、小信号模型分析法；共漏极放大电路
	重点：共源极、共漏极放大电路的动态参数的分析与计算
	难点：图解法和小信号模型分析法
	4.3.3
	4.4.3
	4.5.2
	双极结型三极管及其放大电路
	BJT三极管的工作原理、特性曲线及主要参数、基本共射极放大电路
	重点：BJT三极管工作原理与特性
	难点：BJT三极管放大电路的信号放大原理分析
	5.2.2
	双极结型三极管及其放大电路
	放大电路基本分析方法、温度对放大电路静态的影响、射极偏置电路、共集电极BJT放大电路
	重点：温度对静态工作点的影响、射级偏置电路、场效应管结构
	难点：不同组态放大电路的分析比较
	5.2.7
	5.2.8
	分立元件放大电路总结及习题讲解、模拟集成电路中的直流偏置技术
	放大电路总结、习题讲解、FET电流源电路、BJT电流源电路
	重点：模拟集成电路结构特点分析
	难点：镜像电流源及微电流源
	7.1.4
	模拟集成电路中差分式放大电路
	差分式放大电路作用分析、差模及共模电压的概念；差分式放大电路的输入和输出方式、静态和动态参数的分析方
	重点：差模及共模的概念；差分放大电路的输入输出方式、静态参数的分析
	难点：动态参数的分析方法
	7.2.2
	7.2.8
	反馈放大电路
	反馈的基本概念与分类、负反馈放大电路的方框图及增益的一般表达式、负反馈对放大电路性能的改善
	重点：反馈的概念与分类、负反馈对性能的改善
	难点：闭环增益的计算
	课程思政融入点：介绍负反馈对放大电路性能的改善时强调这是在牺牲放大电路的增益的前提下取得的。任何改进
	8.1.6
	8.3.4
	反馈放大电路、运算放大器
	深度负反馈条件下放大电路的分析、集成电路运放的结构、理想运算放大器的特点
	重点：集成电路运放的结构、理想运算放大器的特点
	难点：深度负反馈条件下放大电路的分析
	8.4.1
	8.4.4
	运算放大器
	集成电路运算放大器、基本运放电路的分析
	重点：基本线性电路的特性
	难点：基本线性电路运算关系的分析
	功率放大电路
	功率放大电路的一般问题、乙类双电源互补对称功率放大电路的电路组成和分析计算
	重点： 乙类双电源互补对称功率放大电路的工作原理
	难点：功放电路的分析计算
	9.4.5
	频率响应、信号处理电路
	有源滤波电路、单时间常数RC电路频率响应
	重点：一阶有源滤波电路
	难点： RC低通、高通电路的频率响应
	10.3.3
	信号处理与信号产生电路
	RC正弦波振荡电路、电压比较器
	重点：桥式振荡电路工作原理、电压比较器的特性
	难点：电压比较器电路的参数分析
	课程思政融入点：利用运放的负反馈和开环两种状态下的工作特点引导学生对事物两面性展开讨论，讨论过程中引
	10.6.3
	信号产生电路、直流稳压电源
	非正弦信号产生电路、直流稳压电源结构、小功率整流滤波电路、线性稳压电路
	重点：稳压电源的作用与结构
	难点：整理滤波电路的工作原理
	10.6.5
	思政作业
	大纲编写时间：2024年3月4日
	系（部）审查意见：

